Рубежный контроль №1. (Список вопросов)
1. Нарисуйте распределение равновесных концентраций электронов и дырок,
некомпенсированного объемного заряда, напряженности электрического
поля и потенциала электрического поля в р-п переходе.
2. Запишите условие равновесия для р-n перехода (какие токи протекают?,
чему равна их сумма?).
3. Нарисуйте энергетическую диаграмму р-п перехода в состоянии равновесия,
при прямом и обратном смещении.
4. Запишите уравнение для В АХ идеального р-п перехода.
5. Что собой представляют диффузионная и барьерная емкости р-п перехода?
6. Физическая сущность теплового, лавинного и туннельного пробоев.
Нарисуйте их ВАХ.
7. Выпрямительный диод, его ВАХ и параметры.
8. Стабилитрон, его ВАХ и параметры.
9. Варикап, его характеристики и параметры.
10. Туннельный и обращенный диоды, их ВАХ и параметры.
11. Кратко опишите работу биполярного транзистора.
12. Нарисуйте схемы включения биполярного транзистора.
13. Режимы работы биполярного транзистора.
14. Как связаны токи биполярного транзистора в схеме ОБ? В схеме ОЭ?
15. Нарисуйте выходные характеристики биполярного транзистора в схеме ОБ,
в схеме ОЭ?
16. Нарисуйте входные характеристики биполярного транзистора в схеме ОБ, в
схеме ОЭ?
17. Что собой представляют h параметры в схеме ОБ (ОЭ)? Зависят ли они от
координаты рабочей точки?
18. Эквивалентные схемы биполярного транзистора (модель Эберса - Молла, на
базе h-параметров, физические эквивалентные схемы).
19. Частотные свойства биполярного транзистора.
20. Работа биполярного транзистора в ключевом режиме.
21. Кратко опишите работу полевого транзистора с управляющим переходом,
МОП транзистора с индуцированным каналом, МОП транзистора с
встроенным каналом.
22. Нарисуйте выходные и передаточные характеристики полевого транзистора
с управляющим переходом, МОП транзистора с индуцированным каналом,
МОП транзистора с встроенным каналом.
23. Какими дифференциальными параметрами характеризуется полевой
транзистор? Зависят ли они от координаты рабочей точки?
24. Работа полевого транзистора в ключевом режиме.
25. Влияние температуры на ВАХ полупроводниковых приборов.
26. Условные обозначения полупроводниковых приборов.
27. Классификация полупроводниковых приборов.
